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) Konstantstromquelle.

@ Die Erfindung betrifft eine Konsantstromquelle, n
die zwei JFETs sowie ein einfaches Widerstands-
netzwerk enthdlt. Dabei wird von einem JFET der D2
aktuelle Sattigungsstrom gemessen und durch das Q2 Y
Widerstandsnetzwerk in eine Steuerspannung flr P /2
den anderen JFET umgewandelt, welcher den ge- /A
winschten Konstantstrom erzeugt. Mit fainer solchen I g - S2
Schaltung sind Herstellungstoleranzen, insbesondere konst g
diejenigen der JFETs, sowie betriebsbedingte Tem-
peraturschwankungen in einem weiten Bereich kom- IDZ
pensierbar. D1
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